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摘要(译)

一种制作OELD像素结构的方法，包括以下步骤。首先，在衬底上形成第
一栅极，扫描线和第二栅极。接着，在基板上形成栅极绝缘层，以覆盖
第一栅极，扫描线和第二栅极。然后，在栅极绝缘层上，形成第一沟道
层和第二第一沟道层，第一沟道层和第二沟道层分别位于第一栅极和第
二栅极上方。然后，形成第一沟道层和数据线旁边的第一源极和第一漏
极;同时，形成第二沟道层旁边的第二源极和第二漏极，以及电连接到第
二漏极的阴极。此外，在阴极上形成有机功能层。最后，在有机功能层
上形成阳极。
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